
Факультет (інститут)

- Форма навчання

за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки 1.1

- Кваліфікація
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1 1 30 18 12 6 12 2 1.33 0.67

2 2 60 36 24 12 24 1 1 1 0.67 0.33

3 2 60 36 18 18 24 1 1 2 1 1

4 3 90 72 72 18 2 1 1 2 2 2 2

5 3 90 54 18 36 36 2 2 3 1 2

1 30 18 18 12 1 1

3 90 54 36 18 36 1 1 1 3 2 1

7 4 120 54 18 36 66 1 1 1 3 1 2

19 570 342 126 0 162 54 228 6 6 1 2 14 6 5 3 5 1 4

8 Кватова хімія 4 120 36 36 84 2 2 2 2 2

9 Нелінійна оптика 3 90 36 36 54 2 2 2 2

10 Технологія і застосування наноструктур 4 120 54 36 18 66 2 2 2 3 2 1

11 Фізична кінетика 5 150 72 36 36 78 1 1 1 4 2 2

12 Основи наукових досліджень 2 60 27 9 18 33 1 1.5 0.5 1

13 2.5 75 9 9 66 2 0.5 0.5

20.5 615 234 153 0 81 381 2 3 5 2 1 5.5 2.5 3 7.5 6 1.5

39.5 1185 576 279 0 243 54 609 2 9 11 3 3 19.5 8.5 8 3 12.5 7 5.5

14 *14+2

Спецглави фізичного матеріалознавства 0+0 4.5 135 54 54 81 1 1 1 3 3

Основи анатомії і фізіології людини 0+0 4.5 135 54 54 81 1 1 1 3 3

15 *14+2

Фізика невпорядкованих систем 0+0 4.0 120 54 36 18 66 1 1 3 2 1

Методи дослідження збудливих систем 0+0 4.0 120 54 36 18 66 1 1 3 2 1

16 *14+2

0+0 4.5 135 72 36 36 63 2 2 , 2 4 2 2

0+0 4.5 135 72 36 36 63 2 2 2 4 2 2

17 *14+2

Фізика суцільних середовищ 0+0 3.5 105 54 36 18 51 2 2 2 3 2 1

Біохімія клітинних процесів 0+0 3.5 105 54 36 18 51 2 2 2 3 2 1

18 *14+2

Фізика та хімія поверхні 0+0 4.0 120 36 36 84 2 2 2 2 2

Біофізика синаптичної передачі 0+0 4.0 120 36 36 84 2 2 2 2 2

20.5 615 270 198 0 72 345 4 1 5 0 3 1 6 5 1 9 6 3

20.5 615 270 198 0 72 345 4 1 5 0 3 1 6 5 1 9 6 3

60 1800 846 477 0 315 54 954 6 10 16 0 6 4 25.5 13.5 9 3 21.5 13 8.5

3 3

5 5

8 8

СКОРОЧЕННЯ:

1

2 3

3 1

№

Термін 
провед

ення
№

Б К Б К Б К Б К

0,5 х d

Всього  годин
40 0 0                                                                                                                                                                                                                                               

п

В.о.завідувача кафедри /Сергій Воронов/ /Олексій НОВІКОВ /

(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.)

ПРИМІТКА: складається на кожний навчальний рік окремо відповідно до навчального плану.
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0,5 хd  на  1 студ.

    Прикладна фізика

Прикладна фізика 
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Практ.
(комп.практ)

1

Екзаменів

5

Кількість  студентів, які вибрали дисципліну

Вид  роботи

Всього
годин

Норма в годинах К-ть
дисциплін

Кафедра

Керівництво

Норма в годинах
на 1 студента

Кафедра

Кількість
студентів

Вид практики

РГР - розрахунково-графічна робота;

РР - розрахункова робота;

Прикладної фізики

ВСЬОГО  ВИБІРКОВИХ :

Курсових  проектів

ДКР - домашня контрольна робота (виконується під час СРС)
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1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Прикладної фізики

Прикладної фізики

Освітній компонент з Ф4 Каталогу

РГР,РР,ГР

ДКР

ФТІ
    Проректор з навчальної роботи   
      КПІ   ім. Ігоря Сікорського

Рефератів

Курсових робіт

Прикладної фізики

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки:.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені .ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ   НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН

Спеціальність (код і назва)

          ЗАТВЕРДЖУЮ

                      на 2020/ 2021 навчальний рік

                                 (прийом  2020 р.)

очна (денна)
105 Прикладна фізика та наноматеріали

Заліків

Закальна кількість :

Прикладної фізики

Прикладної фізики

1.2. Цикл професійної підготовки

Освітній компонент з Ф3 Каталогу

Кількість

ГР - графічна робота;

Прикладної фізики

В
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Інтелектуальна власність та патентознавство.                             
Право інтелектуальної власності
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Прикладної фізики

Назва кафедр

Фізика плазми 

Біофізика мембранних структур

Освітній компонент з Ф1 Каталогу

Прикладної фізики

Математичне моделювання систем і процесів
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Інтелектуальна власність та патентознавство .                                    
Патентознавство та набуття прав

Конструювання верстатів і машин
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1.1. Цикл загальної підготовки

№
 п

/п

Аудиторні години

Основи інженерії та технології сталого розвитку

                ___________________Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО                                       

 

Го
д

и
н

Освітній ступінь

Випускова кафедра

"_____"_________________ 2020р. магістр

Інформаційного права та права 

інтелектуальної власності

1 рік 9 міс.

Розподіл аудиторних годин на тиждень за
курсами і семестрами

Р
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Р
,Р

Р
,Г

Р

Д
К

Р

у тому числі

Контрольні заходи
та їх розподіл за семестрами

1 (5)курс

 18 тижнів
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        РОЗПОДІЛ   ГОДИН ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ                                                              РОЗПОДІЛ  ГОДИН З  (КОМПЛЕКСНОГО) ВИПУСКНОГО  ЕКЗАМЕНУ

Е
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Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота)

ФФ-01 мн (14+2)

18 тижнів

02 семестр

у тому числі

01семестр

Математичних методів системного аналізу

Кількість
груп

Тривалість у 
тижнях

Семест
р

Випускна атестація Термін проведення

Кількість
студентів Всього 

годин

Всього  годин

Консультування
дисциплін, що

внесені в 
екзамен

2 х Г

усний 
екзамен

Ухвалено на засіданні Вченої ради  інституту (факультету), ПРОТОКОЛ № 3 від 30.03.2020р.

ЕК

Рецензування 4

Консультування

 Директор інституту (декан факультету)

Г - кількість академічних груп бюджетних або контрактних

Всього  годин

4 х d х Г +0,5  на 1 студ.

d - кількість членів ЕК з даної кафедри

d - кількість членів ЕК з даної кафедри

Б

Прикладної фізики

письмовий 
екзамен

Високотемпературних матеріалів і 

порошкової металургії

Прикладної фізики

Вид роботи

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки 

Освітній компонент з Ф2 Каталогу

Модульн. (темат.), контр. робіт

Англійської мови технічного спрямування 

№ 2

Локальні методи досліджень6

Прикладної фізики

Менеджмент стартап проектів

Практичний курс іноземної мови для наукового 
спілкування 1

Менеджменту

Освітній компонент з Ф5 Каталогу

Прикладної фізики

Прикладної фізики

2.1.  Цикл професійної підготовки ( Вибіркові освітні комоненти з факультетського/ кафедрального Каталогів)

2.ВИБІРКОВІ  освітні компоненти

Прикладної фізики

Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки

Дослідницький (науковий) компонент

ВСЬОГО  нормативних :

Прикладної фізики

Прикладної фізики

Прикладної фізики
Науково-дослідна робота за темою магістерської 
дисертації


